
BDY57 

43.84 
<21 

CE sat 
BE sat 

U( 

Ui 
fr 
h+tr 
ts + tf 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: SESCOSEM 

Wykonanie: tranzystor krzemowy dyfuzyjny mesa 
n-p-n w obudowie metalowej TO-3, ciężar 25 G 

Zastosowanie: wzmacniacze mocy m.cz., szybkie 
przełączniki 

Typy podobne: BUY55 (Siem) 

Rys. 1-432. BDY57 

Wartości charakterystyczne1' 
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przy IE = 0, UCB = 120 V 
przy UCE = 80 V, RBE = 10 £2, 

'case = 100°C 
przy Ic = 0, UEB = 10 V 
przy IE — 0, Ic = 5 mA 
przy IB = 0, Ic = 100 mA 
przy Ic = 0, IE = 5 mA 
przy Ic = 10 A, UCE = 4 V 
przy Ic = 20 A, UCE = 4 V 
przy Ic = 10 A, UCE = 4 V, 

^case 30 C 
przy Ic = 10 A, IB = 1 A 
przy Ic = 10 A, IB = 1 A 
przy Ic = 1 A, UCE = 15 V, / = 10 MHz 
przy Ic x 15 A, IB = 1,5 A 
przy I c 

Wartości graniczne 

' u -
15 A, IB1 = —IB2 - 1,5 

UcBO max 1 2 0 V IB max 6 A 

U CEO max 8 0 V p * tot max 175 W 

^EBO max 1 0 V 0 max 2 0 0 °c 
1(' max 2 5 A htg — 65-r + 2 0 0 °c 

" tease = 25°C 
2> pomiar impulsem tp - 300 ns, 2% 



Rys. 1-433. Charakterystyka maksymalnej Rys. 1-434. Układ pomiarowy czasów prze-
mocy strat w zależności od temperatury łączania 

otoczenia 

Rys. 1-435. Obszar zastosowania tranzystora 
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Rys. 1-436. Charakterystyki wyjściowe 
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1-438. Charakterystyka sterowania 
pięciowego 
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Rys. 1-437. Charakterystyki wyjściowe 
Rys. 

Rys. 1-439. Zależność normowanego współ- Rys. 1-440. Zależność napięcia nasycenia ko-
czynnika wzmocnienia prądowego od prądu lektora od prądu kolektora 

kolektora 


